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Bipolarny oyfrowy ukilad scalony TTI~S pelni funkoje uni~
wersalnej 8-bitowe] bramy Wejscie/Wyjdole systemu mi-
kroprocesorawego wykorzystujgoego Jednostke ocentralng
NCY 7880N. .

Uklad posiada wewngtrzny przerzutnik /RS/ siuzgcy do ge-
neraaji i kontroli przerwaf w systemie mikroprooesorowym.
Cze4é transmisyjna ukiadu sk2ada si¢ z 8-bitowego reje-
stru typu "zatrzask" oraz tréjstanowych buforéw wyjscio-
wych, Calo$é kontrolowana jest przez uklad kombinacyjny

sterowany sygnalaml DS,, DS,; MD, CIR, STB.

Praca czesScl transmisyjne] okredlona jest nastepujgcymi
réwnaniami boolowskimi: . ‘

WR:M—D-STB+DS1oDSZ-HD
EN = MD + DS,. DS,

W zaleznosoi od konfiguracji sygnaldéw steriujacych mosli~
we 8§ trzy rodzaje pracy ukiadu:

WR =11 EN =1 « transmisje dariychz wejéola nawyj-
. écie /DI ~- DO/

WR = O - pamig¢tanie danych

EN = O - stan wysokiej impedancji na wyj-
" éoiach I)O1 - DO8

Rodza] pracy ukiadu okredlany jest przez yedéoie ND

MD = 0 =~ wejSolowy rodzaj pracy, wtedy WR = STB i
EN = DS1~ D82

MD = 1 - wyjdciowy rodzaj pracy, wtedy WB-DS1 * DS,
1 BN = 1

Rejestr typu "zatrzask® moze byé zerowany sygnalem CIR = O
tylkc} w stanie pamig¢tania danych /zerowanie asynchroni-
czne/,

Przersutnik generaoji przerwaf /RS/ jest asynchronicznie
ustawlany w stanie wysokim sygnalem’ = 0 /brak przer-

wania/ oraz zerowany opadajgcym zboczem sygnatu ST /stan
przerwania/,

WyJjsoie sygnalu przerwania INT /aktywny stan niski/ moze
byé bezpobrednio dolgozone do ukladu kontrolera priory-
tetu przerwafi /UCY 745414N/ lub przez inwerter do we;]éoia
INT jednostki centralnej /MCY 7880K/.
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Dlg 2 DIy ~ wejécia danych
DOO{- DO,— wyjscia danych

- wej$cie okreklajace rodzaj pracy ukiady
— wejdcia wybierajgce )

= wejcie strobujace

~ wyjdcie sygnal przerwah

— wejscie zemujace

~ zasilanie (+5 V)

—~ masa (O V)
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Parametry dopuszczaine

-

Oznacsenin Nagwa Jedn. Wartosé
' min max
Uoe Napigolie zasilania = \J -0,5 7
UI Napiecie wejdciowe ) v -4 545
I, Prad wyjdolowy | ma : . 125
tamb Pemperatura otoczenia w ozasie % 0 +70

pracy
tat & femperatura prrechowywania % =55 +12%
‘ Rezystancja termioczna /M 100
nﬂu" zlgoze—-otoozenie

t’ Temperatura gzlgoza ¢ - +150
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fUgg = 5 V £5%; t,, = 0 £ 470%/

Wartodé
Jedn. Warunki
Ogznaczenie Nazwa Pin max pomiaru
-1 Prad wejdolowy w stanie mA
IL niskim )
- dla wejéé: DI, + DIg, DSy, 0,25 Uog = 2925 V
_ STB; CIR- UI = 0,45 V
- dla wejbcias MD 0,7% B
- dla wejécias DS, 1
I " Prad wejsciowy w stanie nA
IH wysokim
- dla wejéé: DI, + Dlg, DS,, 10 Ugg = 5525 V
STB’ CLK UI = 5'25 V
- dla wejécia: MD 30
- dla wejécia:ﬁ§1 40
-0 Ujemne napiecle wejéciowe v 1 Ucc = 4,75 V
IL
-II = 5 mA
U 1 Napigcie we jSciowe v 0,85
I w stanie niskim -
Ury " | Napieoie wejSciowe v 2
w stanie wysokim
Uor'/ Napigole wyjéciowe v 0,45 | Uyy = 8,75 ¥
w stanie niskim I = 15 mA
oL
Uon2’ Napigoie wyjéoiowe v 3,65 Ugg = 4»75 ¥
kim
w stanie wyso IOH 2 -1 mA
-1081/ Zwarciowy prad wyjéoiowy mA 15 75 UCc =5V
Up =0V
I0 oftj/ Prad wyjsciowy w stanie
wysokiej] impedancji uA -20 Uo = 0,45 V
- dla wyjsé D01 + DOg 20 Uy = 5,25 ¥
Icc Prgd zasilania mA 130 Ucc 2 5,25 ¢
Uwagi:

/p1a ustawienia wyjéé danyoh DO1 +‘D08 w stanie niskim nalety wymusié nastgpujg-
ce sygnaty sterujgoce: MD = 1, D52 = 0, CIR = 0. Pogastale wejsoia odlgozone,
Dla ustawienia wyjécia INT w stanie niskim nalegy wymusié nast¢pujgoe sygnaly
sterujgoe: DS, = 0, DS, = 1.

/Dla ustawienia wyjs$é danyoh DO1 - DO8 w stanie wysokim nalety ustawid we jdcia
danych DI1 + DIg w stanie wysokim oraz wymusié nastepujgce sygnaly sterujgee:
DS, = 0, DS, = 1, MD = 1., Pozostale wejéoia odlgcrone.

Dla ustawienia wyjscia INT w stanie wysokim nalety wymusié nastgpujgoe sygnaly
sterujgoe: CIR = 0, ﬁ§1 =1,

3 Dla wymuszenia stanu wysokiej impedancji na wyjdciach Do, + DOg nalety wymuaié
nastepujgoe sygnaly sterujgce: MD = 0, DS, = 0,
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

lUge = 5 V5

tomy = 0 + +70°C/

Ognaoczenie

Nagwa

Jedn,

lnrtoéé-

min

Warunki
pomiaru

Szerokoéé impulsu dla
'Sjéé STB’ 1 . D52’ CIR

ns

30

Op6énienie transnisji
danych przes ukilad
DI~ DO

ns

30

Opdénienie aygnlldw
DO1 + DOB wzg

STB ludb 1‘)31 . DS,

gdem sygnalu -

ns

40

Cp, = 30 pF
Ry = 300Q
R, = 600 52

Czas ustalania sygnaléw
DI, + DIg

ns

15

Czas trzymania sygnazéw
DI, + DIg

ns

20

Op6#nienie sygnalu INT
‘wzgledem sygnaliu STB )

ns

40

Op6snienie sygnalu TNT
wzgledem sygnalu DS1 » D3,

ns

30

Opéénienie syénaléw
DO1 + DQ8 wzgledem

sygnalu CIR

Czas opéénienia przy
wychodzeniu ze stanu
wysokle) 1mpedsncji

ns

55

= 300 Q2
R, = 600 R

ns

45

Cyp, = 30 pF¥

Czas opéZnienia prazy
wchodzeniu w stan
wysokiej impedancji

ns

270 Q
3,9 k9

o
n
| ]
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Obeiq{cnil wyjéé pamiarowych

Uce

300

ouT
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Przy pomiorze parametréw dynomi-
cznych z wyjgtkiem czaséw tg i tp

600

Ycc

270

ouT

Przy pomiarze czaséw tg it g

Zoletnodci czasowe migdzy sygno-
tomi wyjdciowymi i wejéciowymi

Amplituda sygnatu wejsciowego
15V
Czas narastania i opadania

t, *te=5nspomigdzy | Va2V
Pomiar c;aséw na poziomie ! ,5V



